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Politechnika Poznanska Europejski System Transferu Punktow
Wydziat Fizyki Technicznej

KARTA OPISU MODULU KSZTALCENIA

Nazwa modutu/przedmiotu Kod

Materiaty optoelektroniczne 1010401271010431242
Kierunek studiow Profil ksztatcenia Rok / Semestr

(ogdlnoakademicki, praktyczny)

Fizyka Techniczna ogélnoakademicki 4]7

Sciezka obieralno$ci/specjalnosé Przedmiot oferowany w jezyku: | Kurs (obligatoryjny/obieralny)
- polski obieralny
Stopien studiow: Forma studiow (stacjonarna/niestacjonarna)
| stopien stacjonarna
Godziny Liczba punktow
Wyktady: 2 Cwiczenia: - Laboratoria: -  Projekty/seminaria: - S
Status przedmiotu w programie studiéw (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogdlnouczelniany, z innego kierunku)
inny ogélnouczelniany

Obszar(y) ksztatcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki Podziat ECTS (liczba i %)

Odpowiedzialny za przedmiot / wyktadowca:

dr hab. Eryk Wolarz

email: eryk.wolarz@put.poznan.pl
tel. 61 6653167

Woydziat Fizyki Technicznej

ul. Nieszawska 13A 60-965 Poznan

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci, kompetencji spotecznych:

. podstawowa wiedza z elektroniki, fizyki fazy skondensowanej i fizyki molekularnej w zakresie
1 Wiedza: kurséw prowadzonych na kierunku fizyka techniczna

L . umiejetnosc¢ fgczenia fragmentow wiedzy zdobytej podczas wczesniejszych kursow w celu
2 Umiejetnosci: | dobrego zrozumienia zagadnien dotyczacych materiatéw optoelektronicznych, umiejetnose
pozyskiwania informacji ze wskazanych zrodet

3 Kompetencje | zrozumienie koniecznosci poszerzania swoich kompetencii
spoteczne

Cel przedmiotu:

-Przekazanie studentom wiedzy szczegotowej, dotyczacej materiatéw organicznych i nieorganicznych aktualnie
wykorzystywanych oraz o potencjalnych mozliwosciach zastosowania w optoelektronice.

-Rozwijanie u studentéw umiejetnosci rozwigzywania probleméw z optoelektroniki w oparciu o uzyskang wiedze.

Efekty ksztatcenia i odniesienie do kierunkowych efektéw ksztalcenia

Wiedza:

1. zna najwazniejsze materiaty wykorzystywane w optoelektronice - [K_W13]
2. zna obecny stan zaawansowania i orientuje sie w najnowszych trendach rozwojowych z zakresu optoelektroniki - [K_W13]
3. zna i rozumie proces konstruowania i wytwarzania prostych urzgdzen elektronicznych i optycznych - [K_W10]

Umiejetnosci:

1. potrafi dobiera¢ materialy optoelektroniczne do zastosowan laboratoryjnych i inzynierskich - [K_U18]

2. korzystac¢ ze zrozumieniem ze wskazanych zrédet wiedzy (wykaz literatury podstawowej) oraz pozyskiwa¢ wiedze z innych
zrédet - [K_U02]

Kompetencje spoteczne:

1. rozumie potrzebe przekazywania spoteczenstwu informacji dotyczacych osiggnie¢ w dziedzinie optoelektroniki - [K_K09]

Sposoby sprawdzenia efektow ksztatcenia
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efekt ksztatcenia (symbol)

forma oceny

kryteria oceny

http:// www .put.poznan.pl/

wo1l egzamin pisemny/ustny 3 50.1%-70.0%
4 70.1%-90.0%
5 od 90.1%

w02 egzamin pisemny/ustny 3 50.1%-70.0%
4 70.1%-90.0%
5 od 90.1%

W03 egzamin pisemny/ustny 3 50.1%-70.0%
4 70.1%-90.0%
5 od 90.1%

uol egzamin pisemny/ustny 3 50.1%-70.0%
4 70.1%-90.0%
5 od 90.1%

uo2 egzamin pisemny/ustny 3 50.1%-70.0%
4 70.1%-90.0%
5 od 90.1%

K01 egzamin pisemny/ustny

Tresci programowe

1. Potprzewodniki ? wybrane zagadnienia (TM).
2. Materialy organiczne o wtasciwosciach pétprzewodnikowych ? wybrane zagadnienia
- modele przewodnictwa elektrycznego w warstwach organicznych (EW),
- organiczne diody elektroluminescencyjne (EW),
- organiczne tranzystory polowe (TM),
- organiczne ogniwa fotowoltaiczne (TM).
3. Materialy dla techniki $wiattowodowej (TM).
4. Ciekte krysztaly ? wybrane zagadnienia
- klasyfikacja ciektych krysztatéw (ECh),
- polimery ciektokrystaliczne (ECh),
- efekty elektrooptyczne i magnetooptyczne w nematykach (ECh),
- porzadek orientacyjny w cieklych krysztatach (EW).
5. Cienkie warstwy organiczne
- naparowywane na podtoze state (vapour deposition) (TM),
- nawirowywane na podfoze state (spin-coating) (TM),
- wytwarzane technikg Langmuira-Blodgett (TM),
- wytwarzane technikg wylewania strefowego (zone-casting) (EW).
6. Metamaterialy dla zakresu optycznego (EW).
7. Wyswietlacze optoelektroniczne (TM).

Literatura podstawowa:

Literatura uzupetniajaca:

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Czynnos¢é Czas (godz.)

Obciazenie praca studenta

forma aktywnosci godzin ECTS

taczny naktad pracy 135

Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 35 2
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Zajecia o charakterze praktycznym

0

0
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